
在 800V 高压架构成为 AIDC 电源主流发展方向的背景下，固态变压器（SST）技术快速迭

代，推动电源系统向更高效率、更高集成度、更高稳定性升级。该架构对功率器件的耐压、开关

速度、导通损耗及可靠性提出严苛要求，为 SiC 功率器件带来广阔刚性需求。

依托优异材料与器件性能，SiC 器件可完美匹配 800V 架构与 SST 系统需求，是新一代高

压电源落地的核心器件。随着 AIDC 产业扩容、高压电源架构加速渗透，高端 SiC、GaN 功率半

导体需求将持续释放，成为驱动 AIDC 电源技术革新与产业升级的关键动能。
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